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Przedmiotem wynalazku jest spos6b formowania
zarnika w halogenowych lampach zarowych w cza-
sie operacji splaszczania, zwlaszcza w halogenowych
rurkowych lampach zarowych.

Zarnik halogenowych rurkowych lamp zarowych
wykonany jest w postaci skretki wolframowej
umieszczonej centrycznie wewnatrz rurki kwarco-
wej i podtrzymywanej przy pomocy podpérek od-
powiednio rozmieszczonych na catej diugosci skret-
ki. Oba konce skretki zamocowane sg w proéznio-
szczelnych splaszczach lezacych naprzeciw siebie.

Znany jest spos6b formowania halogenowych
lamp zarowych polegajacy na wyzarzaniu skretki.
Proces wyzarzania odbywa sie przed operacja
splaszczania w temperaturze 2000—2400°C w czasie
1—5 minut w atmosferze gazu ochronnego i ma na
celu uksztaltowanie struktury skretki poprzez re-
krystalizacje. _

Struktura skretki zarnika uformowanego znanym
sposobem jest niekorzystna z punktu widzenia eks-
ploatacji lampy z uwagi na brak uprzywilejowane-
go kierunku rozrostu ziaren podczas procesu rekry-
stalizacji. Skretka tak przygotowana posiada malg
zdolno§é zachowania nadanych ksztattgw i w wy-
sokiej temperaturze jaka wystepuje w czasie pra-
cy lampy wykazuje tendencje do zwiséw i wybo-
czen, Prowadzi to w konsekwencji do zetkniecia
goracej skretki z rurka i eksplozji lampy, co wy-
raznie ogranicza trwalo§é lampy i stanowi pewne
zagrozenie ze wzgledé6w BHP.
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Celem wynalazku jest unikniecie powyzszych wad
przez opracowanie sposobu formowania zZarnika w
halogenowych lampach zarowych, ktoéry zapewni
ukierunkowany rozrost ziaren i zapobiegnie two-
rzeniu zwisé6w i wyboczen skretki w czasie eksploa-
tacji lampy. '

Cel ten osiaga sie przez opracowanie sposobu for-
mowania zarnika w Kktérym zarnik o dlugos$ci
mniejszej od nominalnej, korzystnie wynoszgcej
0,85—0,9 diugosci nominalnej z mnawinietymi pod-
pérkami wprowadza sie do rurki kwarcowej i wy-
konuje jeden splaszcz, a nastepnie zarnik nacigga
sie sprezyS$cie do dlugosci nominalnej i przykiada
niewielkie napiecie elektryczne rzedu 5—109p no-
minalnego napiecia zasilania w czasie kilkunastu
sekund, korzystnie 3—15 sekund, po czym wyko-
nuje sie drugi splaszcz.

Zaleta sposobu wedlug wynalazku jest uzyska-
nie struktury skretki zarnika charakteryzujgcej sie
dobra zdolnoScia zachowania nadanych ksztattéw
w wysokich temperaturach w czasie eksploatacji
lampy. Pozwala to na prawie calkowite wyelimi-
nowanie zwis6w i wyboczen skretki w okresie uzyt-
kowania lampy i w konsekwencji prowadzi do
zwiekszenia trwatosci lamp zZarowych oraz zmniej-
szenia eksplozji wywolanych zetknieciem skretki z
balonem, co wyraznie wplywa na poprawe warun-
kéw BHP. Taka strukture skretki zarnika zapewnia
proces rekrystalizacji w ktérym rozrost ziaren od-
bywa sie w kierunku skladowej sily naciggaigcej
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skretke, dzialajgcej réwnolegle do osi drutu wol-
framowego. Pod wplywem dziatania tej sily w cza-
sie grzania skretki krysztaly przeksztaicajg sie w
silnie ze sobg powigzane podiuzne wi6kna o dtuz-
szej osi réwnoleglej do kierunku dziatania sity.

Spos6b wedlug wynalazku jest dokladniej wyja-
Sniony w przykladzie wykonania zaréwki haloge-
nowej 220—230V, 1000W, 15h i polega na tym, ze
do rurki kwarcowej o Srednicy wewnetrznej 6,8—
7,8 wprowadza sie zarnik o dlugosci 70 mm z na-
winietymi podpérkami i wykonuje jeden splaszcz.
Nastepnie zarnik nacigga sie sprezyécie do dtugos$ci
nominalnej wynoszacej 85 mm i przyklada napigcie
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15V 'w czasie 15 sek., po czym wykonuje sie dru-
gi sptaszez.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb formowania zarnika w halogenowych lam-
pach zZarowych, w czasie operacji splaszczania zna-
mienny tym, Ze zarnik o dlugo$ci mniejszej od no-
minalnej naciaga sie sprezy$cie w gazie ochronnym
do diugosci nominalnej i przyklada napiecie rzedu
5—10°/p nominalnego napiecia zasilania w czasie od
kilku do kilkunastu sekund, korzystnie 2—20 se-
kund.
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